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Считать в 
плане Индекс Наименование Экза 

мен Зачет Зачет 
с оц.

Экспер 
тное Факт Часов 

в з.е.
Экспер 

тное
По 

плану
Конт. 
раб. СР Конт 

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт 
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт 

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт 
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт 

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт 
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт 

роль Код Наименование

150 150 5400 5400 5400 25 900 26 936 26 936 26 936 26 936 21 756
144 144 5184 5184 5184 24 864 25 900 25 900 25 900 25 900 20 720

+ 1.1.1(Н)
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации на соискание научной 
степени кандидата наук к защите

144 144 36 5184 5184 5184 24 864 25 900 25 900 25 900 25 900 20 720 7 кафедра политических процессов, 
технологий и пропаганды

6 6 216 216 216 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36

+ 1.2.1(Н) Подготовка публикаций по основным научным 
результатам диссертации 6 6 36 216 216 216 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 7 кафедра политических процессов, 

технологий и пропаганды

+ 1.3.1(Н)
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации на соискание научной 
степени кандидата наук к защите

135 246 36 7 кафедра политических процессов, 
технологий и пропаганды

+ 1.3.2(Н) Подготовка публикаций по основным научным 
результатам диссертации 135 246 36 7 кафедра политических процессов, 

технологий и пропаганды
24 24 864 864 168 480 216 4 8 28 72 36 5 8 28 72 72 4 28 8 72 36 4 28 12 32 72 7 8 12 232
18 18 648 648 168 264 216 4 8 28 72 36 5 8 28 72 72 4 28 8 72 36 4 28 12 32 72 1 8 12 16

+ 2.1.1 Иностранный язык(английский) 2 5 5 36 180 180 40 104 36 2 20 52 3 20 52 36 2 кафедра теории, практики и дидактики 
перевода

+ 2.1.2 История и философия науки 4 4 4 36 144 144 40 68 36 2 20 52 2 20 16 36 1 кафедра мировых цивилизаций и 
мировой политики

+ 2.1.3 Методы и методология научного исследования 1 2 2 36 72 72 16 20 36 2 8 8 20 36 7 кафедра политических процессов, 
технологий и пропаганды

+ 2.1.4 Информационные технологии в науке 2 2 2 36 72 72 16 20 36 2 8 8 20 36 3 кафедра бизнес-информатики

+ 2.1.5 Политические институты, процессы, технологии 5 4 3 3 36 108 108 40 32 36 2 8 12 16 36 1 8 12 16 7 кафедра политических процессов, 
технологий и пропаганды

+ 2.1.6 Политическая конфликтология 3 2 2 36 72 72 16 20 36 2 8 8 20 36 7 кафедра политических процессов, 
технологий и пропаганды

6 6 216 216 216 6 216

+ 2.2.1(П) Педагогическая практика 5 6 6 36 216 216 216 6 216 7 кафедра политических процессов, 
технологий и пропаганды

6 6 216 216 216 6 216

+ 3.1

Оценка диссертации на предмет ее соответствия 
критериям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О науке и 
государственной научно-технической политике»

6 6 6 36 216 216 216 6 216 7 кафедра политических процессов, 
технологий и пропаганды

2.2.Практика 

2.Образовательный компонент 
2.1.Дисциплины (модули) 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике
3.Итоговая аттестация 

Курс 3
Закрепленная кафедра

Семестр 6Семестр 5Семестр 4
Курс 2

Семестр 3
-

1.Научный компонент 
1.1.Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

1.2.Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты 

1.3.Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

Курс 1
- - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов

Семестр 1 Семестр 2
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